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Zastosowanie: uklady regulacji napig- ¥ —F
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Rys. 2-257. Zalezno$¢ rezystancji dynamicznej Rys. 2-258. Zalezno$¢ wspoblczynnika tempe-
od pradu I, raturowego od pradu I,
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Rys. 2-259. Zalezno$¢ wspolczynnika tempe- Rys. 2-260. Zalezno$¢ wspoOlczynnika tempe-
raturowego od pradu I, raturowego od pradu I,



